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Artikelnummer PH3855L,115
Hersteller NXP Semiconductors / Freescale
Beschreibung MOSFET N-CH 55V 24A LFPAK
Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETS,
I =1 < (o
Teilstatus 2525 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id 2V @ 1mA
Technologie MOSFET (Metal Oxide)

Betriebstemperatur -55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsat SwfaceMount
Engabekapazitat (Ciss) (Max) @ Vds BOF@2V
Gate Charge (Qo) (Ma @Ves nwamces
typRET NChamel
CFETMerkmal S
Drain-SowceSpanung (vdss) SV
Stom- Ununterbrochener Abfluss () bei 25°C 24A(T)
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